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Telefunken
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Datasheet

BY 527

Silizium-Mesa-Diode
Anwendungen: Leistungsgleichrichter

Besondere Merkmale:

® StoBspannungsfast
@ Glaspassivierte Sperrschicht
@ Hermetisch dichtes Gehausea
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Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

@ Kleiner Sperrstrom
® Hohe StoBstrombelastbarkeit

Sperrspannung, Periodische Spitzansparrspannung

Stofspearrspannung
Sperrspannung
StoBdurchlaBstrom

1'”=1Erm3 Fig. 2

Periodischar DurchlaBspitzenstrom

DurchlaBstrom, Mittabwert

9=180° Fig. 3, 8

Impulgleistung im Durchbruch
= 20 ps Sinushalbwelle
'|"J =175°C

Zulassige Energiebalastung

b Avalanchebatrieb nicht perodisch
(Abschaltung induktiver Last)

i
Grenzlastintegral

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximale Wiarmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung

/=10 mm, T = konstant Fig. 3
auf Leiterplatta im Raster 25 mm Fig. 4

Igmn=1AT=175°C Fig. 1
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Sinterglasgehause
S0D &7
Gewicht max. 0.5 g

1250 v
800 W
50 A
12 A,

2 A
1000 W
20 m's
B A s
176 °C
-65...+1756 aC
45 KW
100 KW
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Kenngrifen Min. Typ.
'.I"i =25 °C, falls nicht anders angegeben
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